CONFIGURACIONES DEL AMPLIFICADOR DE TRANSISTOR CON CIRCUITOS EQUIVALENTES HIBRIDO-I1

AMPLIFICADOR DE EMISOR COMUN
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CONFIGURACIONES DEL AMPLIFICADOR DE TRANSISTOR CON CIRCUITOS EQUIVALENTES HiBRIDO-I1

AMPLIFICADOR DE EMISOR COMUN CON RESISTENCIA DE DEGENERACION DE EMISOR
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CONFIGURACIONES DEL AMPLIFICADOR DE TRANSISTOR CON CIRCUITOS EQUIVALENTES HIiBRIDO-I1

AMPLIFICADOR DE COLECTOR COMUN [SEGUIDOR DE EMISOR]
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